
Applicazioni diodo MOS 

=SiO2

=Si



Charge Coupled Device



VT>V>0

V>VT

V=0

V<0

Non polarizzato

Inversione

Svuotamento

Accumulo



Assorbimento di un fotone

Luce



Assorbimento di un fotone

Luce

















NOISE

Readout noise: indipendente dal tempo di esposizione

(2 to 20 electrons rms per pixel) 

Dark noise: proporzionale al tempo di esposizione

(0.01 to 50 electrons per pixel per second) 

Photon noise: proporzionale a SQRT(N)

DIfferenze fra pixels

Hot spots, dark spots









Pixelling





Foto a colori





CCD vs CMOS



Feature and Performance Comparison

Single, low-

voltage

Multiple, higher 

voltage

Biasing and Clocking

HigherModerate to HighSpeed

Low to ModerateHighUniformity

ModerateHighDynamic Range

Slightly betterModerateResponsivity

Moderate LowSystem Noise

Bits (digital)Bits (digital)Signal out of camera

Bits (digital)Voltage (analog)Signal out of chip

VoltageElectron packetSignal out of pixel

CMOSCCDFeature



Electrically Erasable and  Programmable Read Only Memory





n-Si Floating

gate

gate

Stato OFF

closed

p-channel



n-Si Floating

gate

gate

Stato ON

open

p-channel





SCRITTURA



SCRITTURA

CANCELLAZIONE


